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Рассмотрены различные механизмы спиновой релаксации носителей тока в
объемных полупроводниках: спин-зависимое рассеяние (механизм Эллиота–
Яфета), вращение спина в поле кристаллической решетки (механизм Дьяконо-
ва–Переля), электрон-дырочное рассеяние в образцах p-типа (механизм Бира–
Аронова–Пикуса). Приводятся зависимости времен спиновой релаксации от
температуры и уровня легирования [1].

В полупроводниковых гетероструктурах спин-орбитальное взаимодействие
усиливается по сравнению с объемными системами. Размерное квантование
приводит к зависимости времен спиновой релаксации от таких параметров
гетероструктур как электрическое поле вдоль оси роста и ширина квантовой
ямы, то есть к управляемости спиновыми свойствами. В гетероструктурах
спиновая релаксация становится анизотропной из-за понижения симметрии.
Анизотропия в плоскости квантовой ямы может быть гигантской [2], и, как по-
казывает эксперимент [3], это имеет место в реальных структурах. Рассмотре-
ны возможности измерения времен спиновой релаксации. Экспериментально
они изучаются по подавлению циркулярной поляризации фотолюминесценции
поперечным магнитным полем (эффект Ханле) [1] или в опытах по электрон-
ному парамагнитному резонансу [4]. В транспортных измерениях информация
извлекается из магнетосопротивления в слабых полях, обусловленного сла-
бой локализацией [5]. Возможны также и смешаные оптико-транспортные экс-
перименты спин-гальванического эффекта [6], который заключается в возник-
новении электрического тока в процессе релаксации неравновесного спина.
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